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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

26 октября 2009 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
В НГТУ – Международная школа-семинар INTERNANO-2009

28–31 октября в Новосибирском государственном техническом университете пройдет Международная школа-семинар «Современные проблемы наноэлектроники, микро- и наносистемной техники» INTERNANO-2009.
Организатор школы-семинара – кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники НГТУ. Семинар проводится при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям в рамках реализации Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 гг.
Школа-семинар будет проходить в НГТУ и Институте физики полупроводников СО РАН. 
В работе школы примут участие студенты, магистранты и аспиранты НГТУ и других новосибирских вузов, ведущие ученые ИФП СО РАН, представители промышленных предприятий г. Новосибирска – Научно-производственного предприятия "Восток" и Новосибирского завода полупроводниковых приборов. Среди приглашённых лекторов три члена-корреспондента РАН и два приглашённых зарубежных лектора – профессор Такаюки Кавахара (Hitachi Co., Токио, Япония) и доктор Бетти Принц (Memory Strategies International Co., Техас, США).
Первый день работы школы, 28 октября, пройдет в конференц-зале НГТУ (1-й корпус, 2-й этаж) с 10.10 до 16.50 (перерыв с 13.15 до 13.45).
29 октября занятия будут проходить в ИФП СО РАН: с 10.10 до 13.15 в конференц-зале и с 14.00 до 17.15 в лабораториях 
30 октября в НГТУ пройдут лабораторные работы (4-й корпус, ком. 305) с 10.10 до 14.30
Для посещения ИФП СО РАН необходимо получить аккредитацию у доцента кафедры полупроводниковых приборов и микроэлектроники НГТУ Александра Викторовича Гридчина, тел. 8-913-759-87-33
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